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(57) Спосіб очистки телуру, який включає розплав-
лення телуру та його кристалізацію, який відріз-
няється тим, що розплав телуру перед кристалі-
зацією пропускають через порожнину ємності, за-
повненої склоподібним або кристалічним двооки-
сом кремнію.

Винахід відноситься до хімічної технології і
може бути використаний в процесі одержання ви-
сокочистого телуру, який використовується, зок-
рема, якості компонент напівпровідникових мате-
ріалів.

Відомий спосіб очистки телуру, який включає
розплавлення телуру в герметизованому контей-
нері із звуженим нижнім кінцем і подальшу напра-
влену кристалізацію розплаву з боку звуженого
кінця [1]. В процесі переміщення фронту кристалі-
зації більшість домішок відтісняється в розплав і
після кристалізації всього зливку концентрація їх
вздовж зливку неоднакова, що дає змогу вибирати
ділянки із пониженою концентрацією домішок.

Недоліком такого способу є неможливість очи-
стки телуру від його оксиду, який утворюється в
результаті контакту телуру, особливо подрібнено-
го, з киснем повітря.

Завданням винаходу є очистка телуру від його
оксиду. Поставлене завдання виконується таким
чином, що в відомому способі очистки телуру, який
включає розплавлення телуру та його кристаліза-
цію, згідно з винаходом, розплав телуру перед
кристалізацією пропускають через порожнину єм-
ності, заповненої подрібненим склоподібнім або
кристалічним двоокисом кремнію. Як відомо, окси-
ди телуру та кремнію здатні до хімічної взаємодії,
що широко використовується при синтезі скла на
їх основі. Наявність навіть незначної кількості дво-
окису телуру на поверхні телуру призводить до
прилипання зливку телуру до внутрішньої поверхні
ампули із плавленого кварцу та до інших негатив-
них явищ. Після розплавлення телуру по запропо-
нованому способу на поверхні розплаву знахо-
диться плівка двоокису телуру, яка залишається
на поверхні двоокису кремнію, а очищений розп-

лав телуру переливається в порожнину приймача,
де і кристалізується.

Наводимо приклад здійснення запропоновано-
го способу.

Проведено процес очистки елементарного те-
луру марки В-4, який у вигляді порошку зберігався
більше двох років у заводській упаковці. При розп-
лавленні телуру в вакуумованій ампулі з плавле-
ного кварцу на поверхні розплаву спостерігалась
плівка двоокису телуру, а після кристалізації телу-
ру зливок неможливо було відділити від стінок ам-
пули без його подрібнення. Це явище обумовлене
взаємодією оксиду телуру з матеріалом ампули,
плавленим кварцом. Для очистки телуру по запро-
понованому способу використовували контейнер,
зображений на фігурі.

Контейнер складається з корпусу 1, порожнина
якого має три відділи. Верхній відділ 2 призначе-
ний для розміщення в ньому вихідного матеріалу -
неочищеного телуру 3. В середньому відділі 4 кон-
тейнеру розміщений подрібнений, плавлений або
кристалічний двоокис кварцу 5. В конкретному
прикладі використовувався плавлений кварц з
розмірами частинок від 2,0 до 8,0 мм. Нижній від-
діл 6 контейнеру призначений для розміщення в
ньому очищеного розплаву та його кристалізації.
Між середнім та нижнім відділами контейнеру роз-
мішена конусоподібна перегородка 7 з отвором 8 в
нижній частині. Діаметр отвору 1,5 мм і вибраний з
таким розрахунком, щоб частинки кварцу не могли
переміститись з середнього відділу в нижній. На
рівні верхнього та середнього відділів розміщений
нагрівач опору (на фігурі не показаний).

Процес очистки телуру здійснили таким чином.
В верхній відділ 2 контейнеру розмістили вихідний
матеріал, неочищений телур 3. За допомогою на-
грівача опору розплавили телур, в результаті чого
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відбулось його стікання в середній відділ 4, де
розміщений подрібнений кварц 5. Плівка двоокису
телуру залишилась на поверхні частинок кварцу, а
розплав телуру через отвір 8 в перегородці 7 пе-
ремістився в порожнину нижнього відділу 6 кон-
тейнеру, де і закристалізувався.

Одержано зливок телуру з блискучою поверх-
нею, який після охолодження та розгерметизації
контейнера був вилучений з нього без подрібнення
зливку.

Таким чином, запропонований спосіб забезпе-
чує очистку телуру від двоокису телуру.

Передбачається використання запропонова-
ного способу в технології одержання особливо
чистого телуру, придатного для синтезу напівпро-
відникових речовин.
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